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摘要(译)

一种微发光二极管显示面板及其制造方法，所述显示面板包括基板和多
个微发光二极管，所述基板包括排列成阵列的多个子像素区域，每个所
述子基板像素设置有凹槽，凹槽的内表面覆盖有彼此绝缘的第一反射电
极和第二反射电极，并且每个微发光二极管布置在一个凹槽中，并且微
发光二极管的一个引脚与第一反射电极连接，另一个引脚与第二反射电
极连接，第一反射电极和第二反射电极将微发光二极管发出的光反射回
沟槽。
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